MINISTERIO
DE CIENCIA

E INNOVACION

FICHA DESCRIPTIVA JAE Intro ICU 2023

Becas de introduccién a la investigacion en el Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid (ICMM)

a. Correo electrénico de contacto: info@icmm.csic.es
b. Numero de becas: hasta |5 becas.

c. Periodo y duracion de cada beca: 3 meses, posibilidad de disfrutar entre enero y
mayo de 2024 (a convenir con el/la investigador/a responsable)

d. Importe de cada beca, mensualidades y dotacion adiciona: 3.000 euros, tres
mensualidades de 1.000 euros, sin dotacion adicional.

e. Tiempo maximo semanal de dedicacion de las personas beneficiarias de la beca: 20
horas.

f.  Requisitos especificos de las personas solicitantes, ademas de los generales
establecidos en la convocatoria:

i. Rama de Grado: Haber terminado un grado o grados enFisica, Quimica, Biologia,
Ingenieria de Materiales, Ingenieria Quimica o equivalentes y no estar en posesion
o disposicion legal de obtener un titulo de Doctor.

ii. Nota media del expediente académico de grado: Acreditar una nota media de
grado igual o superior 8.0 en la escala de 0-10.

iii. Master Universitario Oficial: Estar cursando o estar admitido o matriculado en un
Master Universitario en Ciencias o Ingenierias en el curso 2023-2024.

h.  Planes de formacion ofertados y personal investigador responsable:

I. Plan de formacion ICMM-01. Scaling up Mechanical Exfoliation for Creating Extensive
Films of Interconnected Van der Woaals Mater. Andrés Castellanos-Gomez
(Fisica|Ingenieria de Materiales)

2. Plan de formacién ICMM-02 Strain-Driven Phenomena in 2D-based devices at the
Nanoscale. Carmen Munuera Lopez (Fisica|lngenieria de Materiales)

3. Plan de formacion ICMM-03 Nanomicroscopia 3D de la interaccion de liquidos ionicos
con materiales para almacenar energia. Ricardo Garcia Garcia (Fisica|lngenieria de
Materiales)

4. Plan de formacién ICMM-04. Electrolitos para sistemas de almacenamiento de energia.
M. Luisa Ferrer (Quimica e Ingenieria Quimica)
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5. Plan de formacién ICMM-05 Reciclado de Cdtodos de Baterias de Ién de Litio (LIBs)
Usadas: Disefio de Procesos de Extraccion Sos. M. Concepcién Gutiérrez (Quimica e
Ingenieria Quimica)

6. Plan de formacién ICMM-06 Developing solid state batteries by low temperature
processing routes. Ainara Aguadero (Quimica e Ingenieria Quimica|lngenieria de
Materiales)
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7. Plan de formacion ICMM-07 Red neuronal optomecdnica. Pedro David Garcia
Ferndndez (Fisica|lngenierias)

8. Plan de formacion ICMM-08 Redes neuronales de ldseres estocdsticos. Cefe Lopez
(Fisica|Quimica e Ingenieria Quimica|lngenieria de Materiales)

9. Plan de formacion ICMM-09 Materiales multiferroicos para tecnologias
magnetoeléctricas de recoleccion de energia. Miguel Alguerd (Fisica|Quimica e
Ingenieria Quimica|lngenieria de Materiales)

10. Plan de formacion ICMM-10 Piezoelectricidad inducida mediante Impresion 3D de
estructuras inteligentes. Cristina Pascual Gonzdlez (Fisica|Quimica e Ingenieria
Quimica|lngenieria de Materiales)

I'l. Plan de formacién ICMM-I1 Sintesis verde fotoinducida de nanomateriales en
superficies (Green-PhotoSurf). Carlos Sanchez Sanchez (Fisica|Quimica e Ingenieria
Quimicallngenieria de Materiales)

12. Plan de formacion ICMM-12Sensores Optomecdnicos. Daniel Ramos (Fisica|lngenieria
de Materiales)

[3. Plan de formacion ICMM- 1 3. Fabricacion y caracterizacién de nanoparticulas de AuAg
para aplicaciones opticas. Yves Huttel (Fisica)

4. Plan de formacién ICMM-14 Nanoparticulas de aleacién de alta entropia para
aplicaciones en energia. Lidia Martinez Orellana (Fisica)

I5. Plan de formacion ICMM-15. Materiales porosos para aplicaciones sostenibles. Marta
Iglesias Herndndez (Quimica e Ingenieria Quimica)

16. Plan de formacion ICMM-16 Sintesis y caracterizacion de nanodiscos magnético-
plasmonicos para aplicaciones biomédicas. David Navas Otero (Fisica|Quimica e
Ingenieria Quimica|lngenieria de Materiales)

7. Plan de formacién ICMM-17 Medida de imanacién ultrarrdpida en peliculas
antiferromagnéticas sintéticas. Rafael Pérez del Real (Fisica)

I8. Plan de formacién ICMM-18. Membranas zeoliticas como electrolitos sélidos en
baterias. Miguel Angel Camblor Ferndndez (Quimica e Ingenieria Quimica|lngenieria
de Materiales)

19. Plan de formacion ICMM-19 Materiales para el almacenamiento de hidrégeno a
temperatura ambiente. Javier Pérez Carvajal (Quimica e Ingenieria Quimica)

20. Plan de formacién ICMM-20. Superconductividad en sistemas de moire. Tobias Stauber
(Fisica)
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2. Plan de formacion ICMM-21 Light-Matter Interaction for Quantum Information
Transfer. Gloria Platero Coello (Fisica)

22. Plan de formacion ICMM-22 Simulacién computacional de materiales para
espinorbitrénica. Silvia Gallego Queipo (Fisica|Quimicalingenieria Fisica|lngenieria de
Materiales)
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23. Plan de formacion ICMM-23 Teoria de efectos cudnticos en materiales bidimensionales.
Leni Bascones (Fisica)

24. Plan de formacion ICMM-24. Scaling semiconductor-based quantum computation. José
Carlos Garcia-Abadillo Uriel (Fisica)

25. Plan de formaciéon ICMM-25 Estados superconductores para tecnologias cudnticas.
Rubén Seoane Souto (Fisica)

i. Composicion de la Comision de Seleccion:
1) Presidencia: José Angel Martin Gago (Director del ICMM)
2) Vocales:
i) Pilar Aranda Gallego, Vicedirectora del ICMM
if) M. Mar Garcia Hernandez, Profesora de Investigacion
iii) M. Puerto Morales Herrero, Profesora de Investigacion
iv) Ramon Aguado Sola, Investigador Cientifico

3) Secretario: Jesus Ricote Santamaria (Vicedirector del ICMM)

Firmado electrénicamente por la direccion del ICMM
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